lalni, gyakran egyszerisitett tapegyscgekkel
talalkozhatunk. Ilyent lathatunk a 11.7. ab-
ran is. Ha a transzformator szekunder fe-
sziiltsége nagyobb, akkor a +12 V eldallita-
sara is Z-diédas aramkort kell kialakitani,
hasonléan a —5 V aramkoréhez.

A mikroszamitogépekben gyakran talal-
kozunk oszcillatorra épiilé DC-DC atalaki-
tokkal a kisebb aramigényii, de valtozatos
tapfesziiltségek elballitasara. A kozismert
ZX-SPECTRUM pl. a +5 V stabilizalt és a
+9 V sziirt, stabilizalatlan egyenfesziiltséget
allitja eld a tapegységével. A beépitett dina-
mikus RAM tarakhoz viszont sziikséges a
+12Vésa —5 Vis! A két kiegészito tapfe-

sziiltséget a 11.8. abran lathaté tapegyseggel
alakitottak ki.

A T, tranzisztor, a C, kondenzator, az R,
ellenallds, valamint az L kéttekercses induk-
tivitas alkotjak az oszcillatort, amelynek
aram-visszacsatolasat a T, tranzisztorral ol-
dottak meg. Az oszcillacié6 megindulasakor
T, kollektoran + 12V f6lé né a fesziiltség,
C, feltoltddik, kb. 13 V-ig emelkedik a fe-
sziiltsége. Ha a terhelés megnd, €s a kimene-
ten a fesziiltség +12V ala csokken, a T,
jobban kinyit, és ezaltal megno az oszcillaci-
6s amplitudd, nd a kimeneti fesziiltség.
Sziikség esetén a kimeneti fesziiltséget Z-
diddaval lehet stabilizalni, de pl. a SPECT-

11.8. abra
Oszcillatoros tapegység (Sinclair)
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